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Rys. 3. Rodzina charakterystyk i prosta pracy tranzystora. 
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punktu pracy tranzystora, z punktu nr 1 do punktu nr 2. 
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Rys. 6.  wzmacniacza. 
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Obc wynosi wtedy: 
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WE WK WB 

Zwarcie do masy poprzez kondensator emiter kolektor baza 

 baza baza emiter 

 kolektor emiter kolektor 

 
 

 

Rys. 7. Schemat badanego wzmacniacza. 

 

 

Gen:
R1-1
R1-2 10
R1-3 33
R1-4 1 k
R1-5 3.3 k
R1-6 10 k
R1-7
R1-8 10 k
R1-9 33 k  

Obc:
R2-1 3.3
R2-2 10
R2-3 33
R2-4 100
R2-5 330
R2-6 1 k
R2-7 3.3 k
R2-8 10 k
R2-9 k
R2-10 100 k
R2-11

R3 10 k
R4 1 k
R5
R6
C1
C2
C3
T1 tran BC547
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Rys. 9.  
(Uwaga   

 
 

5)  
kU = - we) RC 
oraz przyjm we  we 

 
- kU (Rwe / RC). 

wzmacniacza kU U 

we C = 1 
.  

Tolerancja -  

 
 

2 .  P M  W K  

W B .  
 
 

1)  
 

  

 wyko  4) 
pomiarowego, 

   
 

  

 wyko - 4) 
pomiarowego, 

  
 
 



P

 

wersja 2.01 

 
Strona 14 z 14 
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Tabela 4. Wyznaczone parametry wzmacniaczy. 
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